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@ Verfahren und Vorrichtung zum Kithlen von kontinuierlich gefrderten Giessstringen in einer Stranggiessanlage.

Bei einem Verfahren zum Kihlen von kontinuierlich
geférderten GieBstréngen treffen aus einem Disenschlitz Fig.s
{15) austretende Kuhlmittelstrahien ber die Breite (b) des

Giefstranges in unterschiedlichen Winkeln (a4, «,...) auf die
Strangoberfidche (17).

Zur Erzielung einer gleichméRigen, schonenden und

13

schnellen Abkiihiung werden auf Breitenbereiche der Stran- ///

goberfiiche (17) gerichtete Kih!mittelmengen Q unter Ber- yd

Ocksichtigung ihres Auftreffwinkels (a1, «3...) im Sinne % /. da

gleichmaRiger Warmeabfuhr bemessen. -2 \
17
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Verfahren und Vorrichtung zum Kilhlen von kontinuierlich

gefdrderten GieBstrdngen in einer StranggieBanlage

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kithlen von kontinuier-
lich gefdrderten GieBstrédngen in einer StranggieBaniage, wobei
aus einem Diisenschlitz austretende Kiihlmittelstrahlen iiber die
Breite des GieBstranges in unterschiedlichen Winkeln auf die
Strangoberfldche treffen. Die Erfindung betrifft dariiber hinaus
eine Flachstrahldiise zur Duréhfﬁhrung des Verfahrens.

Bei diesem bekannten Verfahren wird ein Brammenstrang ‘aus einem
Diisenschlitz iliber seine Breite mit gleicher Kiihlwassermenge be-
aufschlagt (DE-OS 24 01 649). Auf diese Weise ist eine gleich-
mé&Bige Abkiihlung iiber die Strangbreite nicht erzielbar.

Bei der Kiihlmittelbeaufschlagung von GieBstr&ngen ist es auch
schon bekannt, die Kihlmittelmenge von der Strangmitte zu den
Strangseiten zundchst stark ansteigen und im Kantenbereich
wieder abfallen zu lassen. Dabei soll die Menge an den Seiten
bis zu einem fiinffachen der in der Mitte aufgebrachten Menge
betragen (DE 25 01 293). Auch dieses Verfahren weist keinen
Weg zur gezielten gleichmdBigen Abkiihlung eines breiten GieB8-
stranges aus einer Diisenéffnung.

Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung eines einfachen Ver-
fahrens zum Abkiithlen von GieBstrdngen mit einer eine gleich-
mdBige, schonende und schnelle Abkiihlung der Strangoberfl&che
bewirkenden Kihlmittelmengenverteilung {iber die Strangbreite.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch geldst, daB
auf Breitenbereiche der Strangoberfl&dche gerichtete: Kiihl-
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mittelmengen Q unter Beriicksichtigung ihres Auftreffwinkelsy
im Sinne gleichmdBfiger Wdrmeabfuhr bemessen werden.

Auf diese Weise wird das Gefiige und die Oberfldchenqualitédt
des GieBstranges verbessert und eine optimale Ausnutzung des

Kiihimittels erreicht.

Gem3f einem welteren Merkmal der Erfindung werden bei einem

aus Wasser und Luft bestehendem Kithlmittelgemisch die auf

die Breitenbereiche der Strangoberfldche gerichteten Kiithl-
mittelmengen nach dem Auftreffwinkel und dem Mischzustand im
jeweiligen Auftreffbereich bemeséen. Hierbei ist . unter Misch-~
zustand das Mischungsverhdltnis und die WassertrOpfchengrdBe

beim Auftreffen zu verstehen.

Zur Schaffung einer Flachstrahldiise, mit der sowohl Kilhlwasser
als auch ein Wasser-Luft-Gemisch in flachem, groB8em Spriihfédcher
mit {iber einen weiten Druckbereich konstantem Mengenverh&ltnis
im Sinne einer gleichmd&Bigen Wdrmeabfuhr auf eine GieBstrang-
oberfliche aufgebracht werden kann, wird erfindungsgem&B vor- f,
geschlagen, da8 die Breite eines Austrittsschlitzes an jeder }
Stelle nach Auftreffwinkel des austretenden Kithlmittelstrahles
bestimmt ist. '

Dabei kann sich der Austrittsschlitz vor einer Prallfliche
in Umfangsrichtung des Flachstrahldiise erstrecken.

Alternativ kann der Austrittsschlitz parallel zur ZufluBdffnung
an der Seite der Flachstrahldiise angeordnet sein.

Eine besonders konstenglinstige Ausgestaltung der Flachstrahldiise
wird darin gesehen, daB der Austrittsschlitz teilweise durch
einen auf eine Seltenbohrung der Flachstrahldiise aufgesetzten
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Deckel gebildet ist, der durch einen die Seitenbohrung durch-
dringenden Bolzen befestigt ist.

Die Flachstrahldiise kann zur Zweistoffkiihlung vorteilhaft an
einer mit Ki{lhlwasseranschluf und ILuftanschluB wversehenen

Mischarmatur angeordnet sein.

In der Zeichnung sind Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung dar-
gestellt. Es zeigen:

Fig. 1 eine aus Mischarmatur und Flachstrahldiise bestehende
Kihlvorrichtung,

Fig. 2 die Kihlvorrichtung in Seitenansicht und im Teilschnitt,
Fig. 3 eine andere Flachstrahldiise von der Seite,
Fig. 4 einen Schnitt durch die Flachstrahldiise,

Fig. 5 eine Vorderansicht der Flachstrahldiise mit einem Spriih-

fdcher und einer Kilhlmengenverteilung.

Bei der in den Figuren 1 und 2 dargestellten Zweistoffkiihlvor-
richtung fiir GieBstridnge ist eine T-fbrmige Mischarmatur 1 mit Jje
einem AnschluBnippel 2, 3 fiir eine Luftzuleitung und eine Wasser-
zuleitung versehen. An einer Austrittsseite der Mischarmatur 1
ist ein Diisenrohr 4 eingeschraubt an dem eine Flachstrahldiise

5 angeschlossen ist.
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Die Flachstrahldiise 5 ist mit einer Zulauféffnung 6 und einer
dazu rechtwinkligen Seitenbohrung 7 versehen, deren untere
Wandung 8 als Prallfld&che wirkt. Die Seitenbohrung 7 ist mit
einem Deckel 9 versehen, der mit einem die Seitenbohrung 7
durchdringenden Bolzen 10 an der gegeniiberliegenden Wandung
der Flachstrahldlise 5 befestigt ist. Die untere Wandung 8

der Flachstrahldiise 5 ist zur Bildung eines Austrittsschlitzes
11 an der Seite des Deckels 9 winkelfdrmig ausgenommen.

Bei der in den Figuren 3 bis 5 dargestellten Kilhlvorrichtung
ist eine an ein Diisenrohr 12 angeschraubte Flachstrahldiise 13
in ihrer Wandung unmittelbar vor einer stirnseitigen Prall-

flidche 14 mit einem Austrittsschlitz 15 versehen.

Das Kiihlmittel wird durch die Austrittsschlitze 11, 15 der
Flachstrahldlise 5 bzw. 13 in einem F&cher 16 auf eine GieS8-
strangoberfldche 17 gespriiht, wobei einzelne Kiihlmittel-
strahlen des Sprilhfdchers 16 unterschiedliche Auftreffwinkel«,
qzhaben. Zur Erzielung einer gleichmdB8igen Abkiihlung iiber

die Strangbreite b werden filir die Breitenbereiche je nach Auf-
treffwinkel & unterschiedliche Kilhlmittelmengen Q festgelegt.
Nach den erforderlichen Kihlmittelmengen Q wird der zuge- '
hér;ge Bereich des Austrittsschlitzes 11, 15 hinsichtlich
seiner Breite festgelegt. Aus den Figuren 1 bis 4 ist zu er-
kennen, daB die Breite der Austrittsschlitze 11, 15 von der
Mitte zu den Seiten zunimmt. Auf diese Weise werden die AuBen-
bereiche einer GieBstrangoberfldche 17 nach auBen zunehmend
definiert mit grbBerer Kihlmittelmenge Q beaufschlagt (Fig. 5).
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Patentanspriiche:

1. Verfahren zum Kihlen von kontinuierlich gefbrderten GieB-

strédngen in einer StranggieBanlage, wobei aus einem Diisen-
schlitz austretende Kihlmittelstrahlen zwischen Fihrungs-
elementen iiber die Breite des GieB8stranges in unterschied-~-
lichen Winkeln auf die Strangoberfliche treffen,

dadurch gekennzeichnet, o

daB8 auf Breitenbereiche der Strangoberfl&dche (17) ge-
richtete Kihlmittelmengen (Q) unter Berilicksichtigqung ihres
Auftreffwinkels («, , &, ---+ ) im Sinne gleichmé&Biger Wiarme-
abfuhr liber die Strangbreite (b) bemessen werden.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB bei einem aus Wasser und Luft bestehenden Kihlmittelge-—
misch die auf die Breitenbereiche der Strangoberfldche ge-
richteten Kihlmittelmengen (Q) nach dem Auftreffwinkel
(x4, &, ... ) und dem Mischzustand im jeweiligen Auftrefif-
bereich bemessen werden.

Flachstrahldiise zum Aufsprithen eines Kithlmittels oder Kiihl-
mittelgemisches in einem breiten Fdcher auf einen Gief~-
strang insbesondere im Brammenformat,
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dadurch gekennzeichnet,

daB die Breite eines Austrittsschlitzes (11, 15) an jeder
Stelle nach Auftreffwinkel (&) des austretenden Kihlmittel-
strahles bestimmt ist.

Flachstrahldiise nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

daB der Austrittsschlitz (15) sich in Umfangsrichtung vor
einer Prallfldche (14) der Flachstrahldiise (13) erstrecken.

. Flachstrahldiise nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,
daB der Austrittsschlitz (11) parallel zur ZufluBdffnung (6)
in der Wandung (8) der Flachstrahdiise (5) angeordnet ist.

Flachstrahldiise nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

daB der Austrittsschlitz (11) teilweise durch einen auf eine
Seitenbohrung (7) der Flachstrahldiise (5) aufgesetzten
Deckel (9) gebildet ist.

Flachstrahldiise nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

daB der Deckel. (9) durch einen die Seitenbohrung durch-
dringenden Bolzen (10) befestigt ist.

. Anordnung einer Flachstrahldiise nach einem der Anspriiche

3 bis 7,
an einer mit einem Kilhlwasser- und einem Luftanschluf (2, 3)
versehenen Mischarmatur (1).
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